1. Nepoliarizuojantis šviesos pluošto daliklis, apimantis pirmą ir antrą padėklus, tarp kurių suformuota ir su jais sujungta iš dalies atspindinti sluoksniuota nepoliarizuojanti danga, turinti bent vieną dielektrinio sluoksnio pagrindą, bent vieną metalo sluoksnį ir bent vieną apsauginį dielektriko sluoksnį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalo sluoksnis yra vario sluoksnis. 

2. Daliklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nepoliarizuojanti danga sudaryta iš trijų sluoksnių, kur ant pirmo padėklo (1) suformuotas dielektrinio sluoksnio pagrindas (3) ant dielektrinio sluoksnio pagrindo (3) suformuotas vario sluoksnis (4), o ant vario sluoksnio (4) suformuotas apsauginis dielektriko sluoksnis (5), sujungtas su antru padėklu (2). 

3. Daliklis pagal bet kurį iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vario sluoksnio (4) storis yra ribose 1-35nm.

4. Daliklis pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dielektrinio sluoksnio pagrindas (3) ir apsauginis dielektriko sluoksnis (5) gali būti iš metalo oksido arba metalo nitrido arba metalo fluorido. 

5. Daliklis pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dielektriko sluoksniai (3, 5) gali būti iš hafnio oksido arba aliuminio oksido, arba titano oksido, arba skandžio oksido, arba niobio oksido, arba magnio fluorido, arba lantano fluorido arba aliuminio nitrido arba bet kurios kitos dielektrinės medžiagos ar jų mišinių. 

6. Daliklis pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dielektrinio sluoksnio pagrindas (3) ir apsauginis dielektriko sluoksnis (5) yra vienodo arba skirtingo storio ribose nuo 1nm iki 1000nm.

7. Daliklis pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra sukonstruotas, pasirenkant minėtos nepoliarizuojančios dangos sluoksnių (3), (4), (5) medžiagą ir jų storį taip, kad minėtos dangos atspindys arba pralaidumas yra ribose nuo 5% iki 95% bangos ilgiui, pasirinktam iš bangų ilgių diapazono nuo 500 iki 3000 nm, tarp atspindėto ir praleisto šviesos pluošto S ir P poliarizacijų skirtumas mažesnis negu 5% bent vienam pasirinktam bangos ilgiui iš minėto bangų ilgių diapazono, o suformuotos dangos nuostoliai neviršija 10%.

8. Daliklis pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antras padėklas (2) prie apsauginio dielektriko sluoksnio (5) yra priklijuotas. 

9. Daliklis pagal bet kurį iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmas padėklas (1) ir antras padėklas (2) yra stačiakampės prizmės pavidalo, o tarp prizmių (1) ir (2) nuožulniųjų plokštumų suformuota ir su jomis sujungta sluoksniuota nepoliarizuojanti danga, sudarant kūbo pavidalo išorinę daliklio formą. 

10 Daliklis pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šoniniai prizmės paviršiai yra praskaidrinti bent vienam pasirinktam bangos ilgiui iš minėto bangų ilgių diapazono. 
11. Daliklis pagal bet kurį iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmas ir antras padėklai (1, 2) pagaminti iš skaidrios medžiagos, pasirinktos iš tokių medžiagų kaip kvarco stiklas ir/arba CaF2 ir/arba MgF2 .

12. Būdas nepoliarizuojančiam pluošto dalikliui formuoti, suformuojant sluoksniuotą nepoliarizuojančią dangą, apimantis šiuos etapus: 

· parūpina pirmą padėklą,

· ant pirmo padėklo suformuoja bent vieną dielektrinio sluoksnio pagrindą, 

· ant išorinio dielektrinio sluoksnio pagrindo suformuoja bent vieną metalo sluoksnį,

· ant išorinio metalo sluoksnio suformuoja bent vieną apsauginį dielektriko sluoksnį,

· išorinį apsauginį dielektriko sluoksnį sujungia su antru padėklu,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalo sluoksnis yra varis.

13. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos nepoliarizuojančios dangos sluoksnius (3, 4, 5) nuosekliai formuoja vakuuminėje kameroje veikiant atitinkamo sluoksnio medžiagos taikinį taip, kad taikinio medžiaga generuoja daleles, kurias nusodina suformuojant ploną sluoksnį atitinkamai ant pirmo padėklo (1) arba ant prieš tai suformuoto atitinkamo dangos sluoksnio (3, 4,).

14. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuojamo sluoksnio medžiagos daleles generuoja garinimo būdu, kaitinant taikinio medžiagą rezistyviniame garintuve arba bombarduojant taikinio medžiagą elektronais.

15. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuojamo sluoksnio medžiagos daleles generuoja magnetroninio dulkinimo būdu arba dulkinimo būdu bombarduojant taikinio medžiagą jonų srautu. 

16. Būdas pagal bet kurį iš 13-15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sugeneruotas atitinkamos medžiagos taikinio daleles ant pagrindo arba prieš tai suformuoto sluoksnio nusodina cheminės reakcijos būdu. 
